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Halbleiterbauelemente und integrierte Schaltungen ﬁm

Integrierte Speicherschaltungen 44 476

Begriffe fiir statische Schreib-/Lese-Speicher

Teil 3

gelegt.

Semiconductor devices and integrated circuits, integrated circuit memories, terms for static read/write memories

Diese Norm enthilt Begriffe fiir statische Schreib/Lese-Speicher, auf die man sich bis jetzt international (im TC 47
der IEC) geeinigt hat. Die entsprechenden Begriffe und Definitionen sind in der IEC-Publikation 147-0E, Ausgabe
1979 festgelegt.
Eine alphabetisch geordnete Ubersicht iiber Speicherbegriffe enthdlt DIN 44 476 Teil 2.
Weitere Begriffe und Definitionen sind in DIN 44 300 Informationsverarbeitung, Begriffe, Ausgabe Marz 1972 fest-

Gegeniiber dieser Norm ergeben sich im Wortlaut der Erklarungen an einigen Stellen Abweichungen, weil es sich hier
um Speicherschaltungen, also um bauelementebezogene Erklarungen handelt.

Benennung Erklédrung

1 Zyklus Bei integrierten Speicherschaltungen ist Zyklus die Folge von
cycle Operationen, welche notwendig sind, um eine der Funktionen eines
cycle Speichers auszufiihren.

Im allgemeinen kénnen vier mogliche Zyklen unterschieden werden,
diese sind:

a) Lese-Zyklus

b) Schreib-Zyklus

c) Lese-/Schreib-Zyklus

d) Schreib-/Lese-Zyklus

Im Anhang werden vier Impuls-Diagramme angegeben, die diese
Zyklen erklaren. Die Diagramme sind nur Beispiele und gelten fiir
statische Speicher. Sie sind nicht notwendigerweise fiir alle Speicher
anwendbar. Zum leichteren Verstindnis enthalten die Diagramme
auch Begriffe, die in dieser Norm nicht definiert werden. Fiir diese
zusatzlichen Begriffe gibt es zur Zeit noch keine Benennungen und
Definitionen.

2 Zykluszeit Bei integrierten Speicherschaltungen ist Zykluszeit das Zeitintervall
cycle time fiir die Ausfiihrung eines Zyklus, z.B. das Zeitintervall zwischen
temps de cycle Beginn und Ende des gleichen Zyklus.

(siehe Anmerkung 1, 2 und 3)

2.1 Lese-Zykluszeit Zeitintervall zwischen Beginn und Ende eines Lese-Zyklus.
read cycle time
temps de cycle de lecture
(siehe Anmerkung 1, 2 und 3)
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Benennung Erklarung

22 Schreib-Zykluszeit Zeitintervall zwischen Beginn und Ende eines Schreib-Zyklus.
write cycle time
temps de cycle d'écriture
(siehe Anmerkung 1, 2 und 3)

23 Lese-/Schreib-Zykluszeit Zeitintervall zwischen dem Beginn eines Zyklus, in dem der Speicher
read/write cycle time gelesen wird und neue Daten eingegeben werden, und dem Ende dieses
temps de cycle Zyklus.
de lecture-écriture Anmerkung: Der Begriff ,, Zyklus fiir Lesen mit modifiziertem Riick-
(siehe Anmerkung 1, 2 und 3) schreiben” wird gelegentlich anstelle von , Lese-/Schreib-

£ Zyklus” benutzt. Dies wird abgelehnt, weil ,, Lesen mit modi-
fiziertem Riickschreiben’ in einem anderen Zusammenhang
benutzt wird, um anzugeben, daR Daten aus dem Speicher aus-
gelesen, verandert und wieder (in dieselbe Stelle) eingeschrieben
werden.

24 Schreib-/Lese-Zykluszeit Zeitintervall zwischen dem Beginn eines Zyklus, in dem Daten einge-
write/read cycle time geben werden und der Speicher dann gelesen wird, und dem Ende
d'écriture-lecture
(siehe Anmerkung 1, 2 und 3)

3 Lese-Erholzeit Zeitintervall zwischen dem Zeitpunkt des Umschaltens eines Speichers
sense recovery time vom Schreibbetrieb in den Lesebetrieb und dem Zeitpunkt, zu dem
temps de vecouvrement giiltige Datensignale am Ausgang zur Verfiigung stehen.
de lecture

4 Schreib-Erholzeit Zeitintervall zwischen dem Ende eines Schreib-Impulses und dem
write recovery time Beginn eines neuen Zyklus.
temps de recouvrement
d'écriture
(siehe Anmerkung 1)

5 Zugriffszeit Zeitintervall zwischen dem Anlegen eines bestimmten Eingangsim-
access time pulses, wenn alle anderen notwendigen Eingidnge vorbereitet sind, und
temps d’accds dem Zeitpunkt, bei dem giltige Datensignale am Ausgang zur Ver-
(sishe Anmerkung 4 und 5) fiigung stehen. Eine Zugriffszeit kann nur unter Bezugnahme auf ein

Ausgangssignal definiert werden (Lesebetrieb).

Anmerkung 1: Diese Zeiten sind die tatsiachlichen Zeitintervalle
zwischen zwei Impulsen; sie reichen méglicherweise nicht aus,
um die Operationen im Speicher vollstandig auszufiihren.
Grundsatzlich wird ein Minimalwert angegeben, bei dessen
Einhaltung der Speicher die zugehdrige Funktion korrekt
ausfiihrt.

Anmerkung 2: Unter ,,Ende eines Zyklus" wird der frilheste Zeitpunkt
verstanden, zu dem ein folgender Zyklus beginnen kann, wenn
der Speicher korrekt arbeiten soll.

Anmerkung 3: Ein Zyklus gilt jeweils fiir eine bestimmte Adresse.

Anmerkung 4: Beispiele fiir verschiedene Zugriffszeiten sind:
Adressen-Zugriffszeit: Zeit zwischen Adressen-Eingang und

Daten-Ausgang

Freigabe-Zugriffszeit: Zeit zwischen Freigabe-Eingang und
Daten-Ausgang

Lese-Zugriffszeit: Zeit zwischen Lese-Eingang und Daten-
Ausgang

Anmerkung 5: Im allgemeinen gibt es fiir die Zugriffszeit zwei Werte,
die davon abhingen, ob am Ausgang !.H- odedD OGddRABE t 9
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